
ОШИБКИ НА ФАЗОВЫХ ДИАГРАММАХ



1) Горизонтали на T-x диаграмме соединяют составы 3-х и только 3-х 
фаз, находящихся в инвариантном равновесии. 
2) Вблизи чистого компонента у двухфазной области, порождаемой 
фазовым переходом в этом компоненте при температуре T0, обе 
границы направлены либо вверх, либо вниз от T0.
3) Правило фаз Райнза: Фазовые составы областей, 
соприкасающихся вдоль линии на двумерном сечении фазовой 
диаграммы, отличаются на одну фазу, которая появляется или 
исчезает при пересечении линии.

3а) Однофазные области не могут иметь общей протяженной 
границы и всегда разделены, как минимум, одной двухфазной 
областью.
3б) При изменении температуры двухфазная область может 
закончиться i) в критической точке; ii) при T = 0 K; iii) на 
горизонтали 3-х фазного равновесия.

4) Правило тройных стыков: Пусть на двумерной диаграмме 
фазовых равновесий или на двумерном сечении диаграммы имеется 
точка стыка трех граничных линий. Если не менее двух из этих линий 
допускают метастабильное продолжение за точку стыка, то 
продолжение каждой из трех линий должно лежать в фазовой области, 
границами которой являются две другие линии.
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Т-х фазовая диаграмма системы NaOH-Na2CO3 по [16] (a) и корректный 
вариант фазовой диаграммы (b). 
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На фазовой диаграмме [17] имеет место расслаивание в расплаве, которое 
накладывается на линию первичной кристаллизации (ликвидуса) твердого раствора на 
основе TiO2. Трехфазная горизонталь монотектического равновесия  должна доходить 
до состава твердой фазы, участвующей в равновесии.
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Горизонталь G1 – Н1, по мнению авторов [22], отвечает полиморфному 
превращению соединения 2:1. Однако, в этом случае должно иметься ее 
продолжение в область с большей концентрацией бромида цезия, что на 
представленной диаграмме отсутствует. 
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Система с неограниченной растворимостью компонентов в жидком и 
твердом состоянии. Диаграмма с минимумом на кривой плавления.

Минимум на кривой плавления возникает при касании кривых Gж
(cA) и Gтв(cA). Это может произойти, если кривизна зависимости 
Gж(cA) больше, чем кривизна Gтв(cA). 
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Изобарическое сечение фазовой диаграммы политермического разреза системы Ba-Bi-O 
при рО2 = 0.21атм по [53], которое содержит около 20 четырехфазных равновесий, 
необходимо трактовать как содержащее рекордное количество ошибок. 
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